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APENI']ICES



TEORIA BASiCA DE LA TECNOLOGIA TTL

APENDICE A

Sistema binario

Dispositivos: Construcción y características

Modos de operación

Ventajas y desventajas

Sistema Bi nario:

8421 D IG I TOS DEC IMALES

0+0+0+0=00000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

i00l
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+

+

+

+

0

2

2

0

0

+

+

+

+

+

0

0

0
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4

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

I

0

1

0

EIBLIOTECA

9

0+4+2+¡=6
7+2+

8+0+0+0=8

Cad a co I umna es dos veces el valor de la anterior.-

1

8+0+0+1

4+0

li
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D i spos i tj vos: Construcción y característi cas

Los dispositivos TTL, son construídos a base de transis

tores bi pol ares, que pueden ser del ti po P-tl-P o N- P- N,

en conj u n to con resistencias. Depend i endo del tipo de

dispositivo, son integrados en una sola cápsu1a y pue

den ser de la serie 7 4H (TTL de al ta velocidad), 7 41 (TTL

de baja potencia), 74S(rTL Shortky) que tiene Ia mayor

velocidad, 74LS(alta velocidad y baj o consumo de poten

cia).

Los TTL pueden ser integrados además en pequeña escala

(SSI) con menos de l3 puertas lógicas equ'i va ) en tes por

chip, a través de jntegracjón a esca I a media (MSI ) con

entre 13 y 99 puertas l69icas por un chip, a integra-

ción en gran escal a (LSI) Ia cual cu bre el rango mayor

a 100 puertas 1ógicas por chip.

El factor de carga (tan out) para la serie 74 es 10.

Hodos de operación:

Vol taje de pol ari zación(Vcc)

Rango de temperatura

+4.75 V

0"c

+5.25 V

+70"c

Todos

tener

los TTL en las entradas

s o lamen te dos niveles de

y en 1as sal idas pueden

vo)taje:
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* Nivel con

* Nivel con

vol ta je

voltaje

(Low )

(high)

bajo

a I to

Los niveles lógicos de voltaie siempre deben correspon-

der a los niveles apropiados' porque los circuitos se

conectan normalmente en cascada y de esta forma el com

portamiento de un circuito dependería no sólo de sus

propias c a r a c t e r í s t i c a s , si no tambi én de Ias caracterÍs

ticas de en trada de la puerta siguiente.

Vcc

Estado

Margen

Estado

Margen

Estado

a I to

de ruido

intermedio

de ru'i do

bajo

4.74 U

2.4 U

0.8 v

0

5.25 V

Vcc

7.4 U

2.0 v

0.8 v

0,4 v

2.0 v

4

0

Ventajas y desventajas:

VENTAJAS DESVENTAJAS

Mayor vel oci dad

no les afecta las cargas

estáticas.

mayo n consumo de potencia

neces i tan una f uen te de -

valor fijo (vcc).



APENDICE B

Diseño de 'l a fuente de

Explicación del maneio

poder

del rel é

Diseño de la fuente de pod er:
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Expl icación del manejo del relé:

Por medio de mi croswi tches se sel eccionan: Ia

de disparo por debajo de 60 Hz y el tiempo de

cjclos. El rel é pos ee 7 despliegues visuales

mentos ca da uno.

Fina'lmente los dos

do en cjclos, desde

úl timos despl iegues indican el

Los dos primeros despliegues indican el ;rún,ero de veces

que el relé se ha d'i sparado, esto es incrementan automa-

ticamente en u no, el val or anterior cada vez que se pro

duce un disparo. Los tres siguientes despi i egues i nd'i -

can la cantidad de Hertz, bajo 60 Hz, a la cual se produ

ce el disparo. Esta cantidad consta de un entero y dos

decimales y se la programa digito a digito por medio de

su respectiva botonera, cada bo tonera man ej a un despl ie-
gue visual y para variar el digito que aparece en es te ,

únicamente se pres i ona 'l a botonera. Con cada accionamien

to el djgito aumenta en u no, asi se acc j ona cada una de

las botoneras hasta obtener la cantidad deseada tanto en

enteros como en decimales. Hay que tomar en cuenta que

e1 digito menos sjgnificativo solo varía de c ero a cinco,

esto es,con cada accjonamiento se hace cero o se hace

cinco, debi do a que Ia exacti tud del rel é es 0,05 Hz.

i63

frecuencia

retorno en

de 7 seg

retar-
la fre00 hasta 99 e igualmente que
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cuencia se la programa con su propia botonera cada des-

p¡ i egue.

Exi s te una

el rel é se

botonera que encierra

ha d i s parado, cada vez

el número de veces que

Cuando

en esta

dio de

más, se

una vez

cesado.

que es presionada.

se produce el disparo del rel é, este se mantjene

cond icj ón indefinidamente a no ser que por me

otra botonera ciaramente diferenciada de'l as de-

regrese a su condición normai de funcionamiento,

que 1a peiturbaci ón que produj o el disparo ha -

8,8(,o ir.cA

fl
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